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Mal:

Modern elektronik bygges i fasta material, huvudsakligen
kristaller. Tack vare kunskaper om grundlaggande egenskaper hos
kiselkristaller har den integrerade kretsen (IC) i kisel kunnat
utvecklas. Pa grund av sambandet mellan komponenter, kretsar
och system i integrerade kretsar och pa grund av den direkta
kopplingen mellan komponenters prestanda, halvledarmaterialets
egenskaper och framstallningsmetoder ar det viktigt for E-
ingenjoren att forsta de grundlaggande principerna for
halvledarkomponenter samt inse begransningar och
utvecklingsmojligheter hos olika halvledarmaterial. Avsikten med
kursen ar att formedla dessa kunskaper till studenterna.

Innehall:

Fran transistorn till IC - kort 6versikt 6ver hur halvledarfysiken
forandrat elektroniken. Elektroner i kristall - ledare, isolatorer och
halvledare. Halvledares uppbyggnad, spec. kisel. Vad skiljer
halvledare fran andra typer av material? Varfor kan modern
elektronik inte byggas i t. ex. metallkristaller? Elektriska
egenskaper hos halvledare: storhalvledare - forutsattningen for alla
halvledarkomponenter. pn-6vergangen - den viktigaste
halvledarkomponenten. Bipolar transistor. Optiska egenskaper hos
halvledare - optoelektronik. Halvledarytan - Schottkydiod och
MOS-komponenter. Tillverkning av IC, miniatyrisering.
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